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摘要   <正> 一、引言 近几年来,具有p-n结的半导体晶体,在带电粒子的探测方面,巳经得到越来越广泛的应

用。与气体电离室和闪烁探测器比较,半导体探测器有如下优点:(1)如硅,产生一对电子与空穴只需要能量3.5电子

伏,而在充氩气的电离室中,则需28电子伏。这意味着,半导体探 

关键词    

分类号 

 

Abstract    

Key words   

DOI  

 

 通讯作者     


